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BYX 42/...
BYX 42/...R

BYX 42/...
A K
SILIZIUM - GLEICHRICHTERDIODEN
BYX 42/...R
A K
. L o
Dawergrenzstrom bei bﬁ = llbnﬂ lF Aav = 12 A
bei ‘E = 125°C l' AV *® 10 A
Hichatzulissige
periodische Spitzensperrspannung Ul EN™ 300, ..1200 W

Gehluse: JEDEC DO-4

BYX 42/...t Katode am Gehluse
BYX 42/...R: Anode am Gehluse

Die Gleichrichterdioden
werden mit Zahnscheibe
und Mutter geliefert.

Fiir isolierten Einbau
stehen Tubehirteile
66 262 A zur Verfiigung.

GEWICHT 6,5 g
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BYX 42;/...
BYX 42/...R

SPANNUNGSGRENEWERTE bei f = 50,..400 He

Hichatzullssige - HSchstzulKssige Typ:
pericdische periodische
Spitzensperrspannung: Scheitel sperrspannung:
Uppy = 300V Upyy = 200V BYX 42/300(R)
600 V 400 ¥V BYX 42/600(R)
1200 ¥ 800 ¥ BYX 42/1200(R)

STROMGRENZWERTE  bei f = 50...400 Hz

o
Danergrenzstrom bei "G E IE&DC: I]r AV = 10 A
bei -I'G = 115 C: IF AV = 12 A
HEchstzullssiger Effektivvert des Durchlaflstromes: Ir NS * 20 A
HEchstzullssiger Dauergleichstrom: Ir = 12,5 A
Hichetzullissiger pericodischer Spitzenstrom: II“ RN "™ 60 A
StoBstrom-Grenzwvert bei IJ = 125%C; IP sM " 126 A
Grenzlastintegral: fladt = 1] Azl-
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Hichstzullissige Sperrschichttemperatur: JJ = 175 “c
Lagerungstemperaturbereich: }s = -85...4+178%C
Wirmewiderstand
gwischen Sperrschicht und Gehliuseboden: lth G = a,0 E/w
gwischen Gehliuseboden und Kihlkdrper: Ith 6K ™ 0,5 K/W
zwischen Sperrschicht und Umgebung: B,y = 50 E/w
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Drehmoment-Bereich bei Befestigung: HII = 0,8...1,7 Nm
Maximaler Bohrungs-Durchmesser im Kihlblech: ] = 5,2 mm
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BYX 42/...
BYX 42/...R

DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN

Durchlafspannung bei '.I:'I = 15 A, I'J = 25%C: “!‘ < 1,4 v
Sperrstrom bei '.'.I'l W M omax' IJ = 125%C, III L4 200 A
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BYX 42/...
BYX 42/...R
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